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Оглавление диссертациидоктор физико-математических наук Кешишев, Константин Одиссеевич
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. РАВНОВЕСНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ.
§ I. Микроскопическая структура поверхности. Поверхностная энергия и равновесная форма кристаллов
§ 2. Поверхностные фазовые переходы.
Обзор теоретических работ)
ГЛАВА П. РОСТ КЛАССИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ.
§ I. Особенности кинетики атомногладкой и атомношероховатой межфазной границы
§ 2. Кинетика роста и установление равновесной формы.
§ 3. Экспериментальные исследования фазовых переходов огранения в классических кристаллах.
ГЛАВА Ш. МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ ГЕЛИЯ И
КОНТРОЛЯ ИХ КАЧЕСТВА.
ГЛАВА 17. РАВНОВЕСНЫЕ СВОЙСТВА И КИНЕТИКА КВАНТОВОЙ
МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ.
ГЛАВА У. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
КРИСТАЛЛОВ Не4.
§ I. Конструктивные и технологические особенности экспериментального оборудования
§ 2. Методы выращивания кристаллов.
§ 3. Особенности роста и плавления кристаллов
Не4 при температурах ниже 1,2К
§ 4. Обнаружение и исследование кристаллизационных волн.ИЗ
ГЛАВА У1. РАВНОВЕСНАЯ ФОРМА КРИСТАЛЛОВ Не4.
§ I. Некоторые общие замечания.
§ 2. Анализ формы равновесного мениска
§ 3, Обнаружение и исследование фазовых переходов огранения.
§ 4. Плотноупакованные грани кристаллов Не4 в модели Косселя.
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